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Uktad dyskryminatora pradu lub napigcia z regulowana strefg histerezy

Przedmiotem wynalazku jest uktad dyskryminatora pradu lub napigcia z regulowang strefg histerezy, do
stosowania w uktadach stabilizowanych zasilaczy napigcia statego z powrotnym ograniczeniem pradowym,
uktadach zabezpieczeri przetezeniowych i uktadach sygnalizacji. °

W znanych rozwiazaniach uktadowych dyskryminatoréw napiecia i pradu stosowany jest najczesciej
przerzutnik Schmitta (J. Baranowski, T.Jankowski "’ Tranzystorowe uktady impulsowe’’, WNT W—wa 1964 r. str.
101 rys. 3.17) bedacy asymetrycznym multiwibratorem bistabilnym ze sprzezeniem emiterowym.

Zasada dziatania tego uktadu polega na przechodzeniu z jednego z dw6ch stanéw stabilnych w drugi, pod
wptywem zadanej wielkosci sygnatu wejsciowego i powrocie do stanu poczatkowego przy zmniejszeniu wartosci
tego sygnatu. .

Zasadniczymi wadami tego uktadu w niektérych zastosowaniach sa: brak mozliwosci osiggniecia dolnej
strefy histerezy na poziomie zerowym sygnatu, ograniczenie maksymalnego pradu wyjsciowego wynikajace
z obecnosci rezystancji emiterowej oraz catkowite uzaleznienie strefy histerezy od napiecia zasilajacego.

Wedtug wynalazku, uktad dyskryminatora pradu lub napiecia posiada szeregowo potaczone tranzystor
z tyrystorem przy czym emiter tranzystora potaczony jest z anodg tyrystora lub katoda tyrystora potaczona jest
z kolektorem tranzystora. Do katody tyrystora lub emitera tranzystora dotgczony jest pierwszy rezystor
dzielnika rezystancyjnego ztozonego z dwéch rezystoréw. Drugi rezystor bezposrednio lub przez dodatkowy
rezystor potaczony jest z baza tranzystora tak, Zze spadek napigcia na obydwu rezystorach dzielnika rezystancy;j-
nego powoduje wysterowanie tranzystora. Wspélny zacisk obydwu rezystorow dzielnika rezystancyjnego
potaczony jest bezposrednio lub przez dodatkowy rezystor z bramka tyrystora tak, ze spadek napigcia na
pierwszym rezystorze dzielnika rezystancyjnego powoduje wysterowanie tyrystora.

Zasadniczymi zaletami uktadu wedtug wynalazku sq: mozliwo$é regulacji strefy histerezy w szerokich
granicach, mozliwos¢ uzyskania zmian pradu w granicach od zera do dowolnej wartosci, ograniczonej jedynie
parametrami zastosowanych elementéw, mozliwoé¢ uzyskania napiecia wyjsciowego w granicach od wartosci
bliskiej zero do wartosci napigcia zasilania, niewrazliwo$é parametréw uktadu na napigcie zasilajqace.
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Przed miot wynalazku zostanie blizej przedstawiony w opérciu o rysunek, na ktérym na fig. 1 uwidoczniony
jest schemat ideowy przyktadowego wykonania uktadu dyskryminatora pradu lub napiecia z regulowang strefg
histerezy za$ na fig. 2 przebieg pradu dyskryminowanego w czasie.

Jak uwidoczniono na rysunku uktad zawiera szeregowo potaczone tranzystor T i tyrystor Ty, przy czym to
szeregowe potaczenie jest zrealizowane albo przez potaczenie emitera tranzystora z ancdg tyrystora. albo przez
potaczenie katody z kolektcrem tranzystora. W zaleznosci od tego potaczenia, katoda tyrystora Ty lub emiter
tranzystora T potaczone sg zrezystorem Ri dzielnika rezystancyjnego, na ktory sktada si¢ drugi rezystor R2
potgczony w szereg z tym pierwszym. Bramka tyrystora Ty bezposrednio lub przez dodatkowy rezystor R3
potaczona jest ze wspdinym zaciskiem rezystoréw R1 i R2 dzielnik« rezystancyjnego.

Baza tranzystora T bezposrednio lub przez dodatkowy rezystor R4 potaczona jest zrezystorem R2
dzielnika rezystancyjnego. Przepiywajacy przez rezystory R1 i R2 dzielnika rezystancyjnego prad dyskryminowa-
ny |d powoduje na kazdym z nich odpowiedni spadek napiecia. Jesli prad dyskryminowany |d wazrasta i csiaga
wartoéé Id1, sumaryczny spadek napigcia na obu rezystorach wysterowuje tranzystor T. Prad przez obcigzenie
Obc nie ptynie, gdyi tyrystor Ty nie przewodzi. Przy dalszym wzroscie, gdy prad Id osiagnie wartos¢ 1d2>1d1
spadek napiecia ra rezystorze R1 wyzwala tyrystor i przez obciazenie Obc ptynie prad. Stan ten utrzymuje si¢
do .chwili gdy prad dyskryminowany Id zmniejszy sie ponownie do wartosci Id1. W momencie gdy warto$s pradu
dyskryminowanego zmaleje ponizej wartoéci |d1, przestaje przewodzi¢ tranzystor co powoduje wytaczenie
tyrystora. Warto$¢ rezystancji rezystora R1 decyduje wiec o momencie wigczenia tyrystora a tym samym
przeptywie pradu wobcigzeniu Obc natomiast warto$é sumy rezystancji rezystorow R1 i R2 decyduje

0 momencie wytgczenia tranzystora a tym samym wy+tgczenie pradu w obcigzeniu Obc.

Zastrzezenie patentowe

Uktad dyskryminatora pradu lub napiecia zregulowang strefg histerezy, znamienny tym, ze
. posiada szeregowo potaczone tranzystor (T) i tyrystor {Ty) tak, Ze emiter tranzystora potaczony jest z anodg
tyrystora !ub katoda tyrystora jest potgczonz z kolektorem tranzystora, i tym, Ze katoda tyrystora lub emiter
tranzystora potfaczone sg z pierwszym rezystorem (R1) dzielnika rezystancyjnego, przy czym wspolny zacisk
rezystorow (R1, R2) tego dzielnika pofaczony jest bezposrednio badZ poprzez rezystor (R3) z bramka tyrystora
(Ty) tak, ze spadek napigcia na pierwszym rezystprze (R1) dzielnika rezystancyjnego powoduje wysterowanie
tego tyrystora, natomiast baza trnazystora (T) bezposrednio lub poprzez rezystor (R4) potgczona jest z drugim
rezystorem (R2) dzielnika rezystancyjnego, a spadek napiecia na tym dzielniku wysterowuje ten tranzystor.
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